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Die VQ 123 ist eine Gads-Infrarctemitterdiods Dieses Bauslement wurde vorsugswelise ala
in elner reuchfarbenen 3 mm Allplest-Iinssn- Strahlungsquelle im nahen Infrarcotberelich filr
Verkappung. Die Diode welst einen hohen Strah- Anwendungen in der Unterhaltungselaktronilk,
lungafluf auf und ist fiir Impulsbetriab geelig- Bplelwarenindustrle und in der Industrisclelk-
net. Der Emissionsbereich ist an den spektra- tronik konziplert.
len Empfindlichkeltsbereich von . Si-Fotoempfin-
gern angepaBt.
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Ll Eenngrogen bei 4, = 25 °C
‘§f= DurchlafBgleichatrom min. typ. max.
(‘ _\ hei IF = 50 mi I-IF = I1r3 1!5 v
E— _ bei Ip = 100 mi Ug - 1,4 1,7 ¥
' 5t:ra.h1ungsleintung1J
bei Ip = 50 mA V@123 &4 @, .6 - 3,5 oW
1 bel Ip = 50 mh vQ 123 B 5‘1:-: 2,3 = 4.0 o
| bei I, = 50 mA VvQ 123 C 8 2,6 = - i
j Sperrgleichstrom
: | bel Uy = 3V I, - = 10 pA
! ] Offnungawinkel
- bei Ip = 50 mA 8 50 . o o
J | Wellenlénge des Meximums
i der spektralen Emission
1 bel Ir = 50 mh Mooy 990 940 380 mm
F Spektrale Strahlungs-
bandbreite N - 75 om
¥
Schaltzeiten
bel IFHH = 50 mA
Magge : 0,12 g Impulsanatiegsseit t. - - 2 ps
Standard: TGL 55100 Impulsabfellzeit te - - 2 s
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